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Innova STS

Sub-cycle Transfer Switch

emPowering Energy

Korzysci
~  Maksymalizuje Czas Sprawnosci

i Produktywnosci Poprzez
Zapewnienie Nieprzerwanego
Doptywu Energii
Najszybszy dostepny transfer mocy SN
(przetgczanie MW w milisekundach)
Spetnia normy IEEE 446 (krzywa CBEMA)

Niezawodne Technologie

~ Zmniejsza Koszty Operacyjne Opis
Szybki zwrot z inwestycji (ROI) Silicon Power Innova™ STS (Pod-Cyklowy Przetacznik) to
Nizsze koszty wstepne w poréwnaniu rozwigzanie wysokiej jakosci zasilania, maksymalizujace

do elementow magazynujacych energie odpornosc sieci zasilajgcej, umozliwiajgce wyzszy poziom

produktywnosci. Innova STS to sprawdzone rozwigzanie,

ktore stato sie niezbedne dla rosnacej liczby

+ Ekologicznie Czyste przedsiebiorstw i branz na catym $wiecie, umozliwiajac
Srednie napiecie (bez transformatora) wyzszy poziom niezawodnosci i wydajnosci.

Niskie koszty eksploatacji

Brak elementéw magazynujacych Innova STS jest przeznaczona dla duzych, komercyjnych i
energie i zwigzanych z tym kosztow przemystowych odbiorcéw energii, ktérzy majg dostep
serwisu, konserwacji i utylizacji do dwdch lub wiecej niezaleznych zrédet zasilania
Chtodzony powietrzem sredniego napigcia.

. Innova STS wykrywa zmiany w napieciu, chwilowe i
Zastosowania dtugotrwate przerwy w zasilaniu i w ciggu 4 milisekund
Krytyczne Obiekty automatycznie przetgcza moc do alternatywnego zrédta
Lotniska i Bazy Lotnicze zasilania — szybciej niz inne technologie. Wszystko to o
niskich kosztach poczatkowych jak réwniez o znacznie

Chmura i Centra Danych ] nizszych kosztach eksploatacji niz duze systemy
Zautomatyzowana Produkcja magazynowania energii/UPS.

Centra Telekomunikacyjne
Parki Jakosci Zasilania
Budynki Biurowe ~ Preferowany / Alternatywny

Parki Przemystowe ~ Szyna Podziatowa
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Wytrzymatos$¢ na Przeciazenie Pragdowe

Klasa Wytrzymatosé na Napiecie (X/R=15)
Napiecia (Impuls BIL) Symetryczny Asymetryczny
600A 9, 18 kA 23, 45kA
5kV 60 kV
1400A 18 kA 45 kA
600A 9, 18 kA 23, 45kA
15 kV 95 kV
1200A 18 kA 45 kA
400A 6, 9, 12, 18kA 15, 23, 30, 45kA
27 kV 125 kV lub 150 kV 600A 6, 9, 12, 18kA 15, 23, 30, 45kA
1200A 18 kA 45 kA
400A 6, 12 kA 15, 30 kA
38 kV 150 kV lub 200 kV
600A 12 kA 30 kA

Charakterystyka Dziatania

Zrodto Preferowane
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Zrédto Alternatywne
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Obciazenie
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